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Bipolarny oyfrowy ukilad scalony TTL-S peini funkoje .

h=bitowego nadajniks/odbiornika ssyny danyoch syste-
mu mikroproocesorowego wykorsystujgqcego jednostkg oen~
tralng MCY 7880KN,

Wazystkie wejsoia ukladu sg§ kompatybilne z ukiadami
TTL malej mooy. Dla wiagoiwego sterowania ukiadéw
MOS wyjécia DO majg podwyiszong wartosdé Uop™3s65 7

Wyjéoia DB przystosowane 8§ do sterowania duiych ob~ .

cigtef pojemnodociowych /IOL = 50 mA/e Wszystkie wyj-
éoia ukladu sg§ tréjstanowe,

Uk2ad ma dwa wejéola sterujgces CS - wybér ukladu 1
DIEN - okredlajgoe kierumek transmisji.

Je£li C3 = 1,wéwozas wegystkie wyjsola sg w stanie
wyeokiej impedancii.

Jeéli CS = 0 1 DTERK = 41,wéwezas +transmisja odbywa
8i¢ w kierunku DB — DO,

Jesli CS = O i DIER = O,wéwosas kierunek transaisji
Jest edwrotny DI — DB, ‘

Uklad produkowany jest w dwu wersjach:
UCY 748416N - & wyjéolami nieocdwraoca jqeymi,
UCY 748426N - z wyjdciami odwraocajgoymi.

UCY 74S416N
UCY 74S426N
4-bitowy
nadajnik/odbiornik
szyny danych

MSt TTL-§

Obudowa CE 71

DB o+ DB3 ~ wejicia/wyjicia szyny danych od strony systemy

Ukiad wyprowadzet “
sE 8w
pog [2] 5] DIEN
DBg E E D03.
Dig [2] 3] oeg
00, E E DI3 KOph\vnnmdui
o8y [6] 1] oo, Dig< DIy - wejécia danych
o1y [7] 0] 082 TR vyatr e s
GND [B] 3] o1, Szc ::::7:;?:2v)
GND ~ masa (0 V)
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Schematy logiczne

Parametry dopuszczalne
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Osznaczenie Nazwa Jedn, Wartosé
min max
h Ucc I{apiqoie zasilania v -0,% 7
U; Napigole wejdoiowe v -1 555
I, Prad wyjéoiowy mA 125
famb ‘Temperatura otoozenia % 0 +70
w ogasie praocy
tutg Temperatura przechowywania % =55 +125
Resystanoja termioszna /N 4100
Btnj-a zlaoze-otoczenie
tj Temperatura zigosa °c +150
Parametry charakterystyczne statyczne /uy, = 5 Vv +5%; tgpy = 0 + +70%/
Ogna- Jedn, Wartoéd Warunki pomiaru
ozenie min L >
"III?/ Prgd wejéolowy w stanie mA Ucc = 5,25 V.
niskim
~ dla wej$6 DIEN, CS 0,5 Up = 0,45 V
- dla pozostalych we)sé 0,25 '
IIH Prad wejdoiowy w stanie A Ucc = 5,25 V
wysokim
- d1a wejs&é: DIEN, 05 20 | U =525V
- dla welsé: Iy - DI3 10
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od.tabl,.
Ozna= Nazwa Jedn.] Warvos$ Warunki pomiaru
czenile min BaX
'UfL Ujemne napigeie wejsciowe v 1 Upo = 8575 V
/ —II = 5 mA
UIL Napigcie wejsciowe w stanie v 0,8
niskim .
Uty Napigcle wejéciowe w stanie v 2 )
wysokinm )
UOLZ/ Fapigcie wyjsciowe w stanie 'y
niskim
- dla wyjdé: DO, + DO3 0,45 IOL = 15 mA
- dla wyjsés DBy + DB4 - 0,45 I = 25 mA Ucc-4,75 N/
UOHJ/ Napiecie wyjéciowe w stanie v
wysokim
- dla wyjsé: DOy ¢ D04 3,65 Iopg = ~1mA
Ucc-4,75v
- dla wyj$é: DBO - DB3 244 IOH a2 =10mA
'IOSJ/ Zwarciowy prad wyjéciowy ] pA UCC =5V
~ dla wyjéé: DOy = DO 15 65 _
y38¢: D% 3 Ug =0V
- dla wyjéé: DBy < DB3 30 120
Ig off Prad wyjéciowy w stanie »na
%7 | wysokie]} impedancji
- dla wyjéés DOy + no3 -20
Uo .0"1-5 V', Ucc = 5’25 v
- dla wyjsé: DBy + DB, -100 :
~ dla wyjéé: DO, + DO, 20
- dla wyj$é: DB, + DB3 100 1
Inq Prad zasilania mA -
’ - UCY 745416 130 '
Ucc = 5’25 v
- UCY 748426 120
/.
Uwagi: - .

1/ f1a ustawienia wyJ4é DB w sian wysokie] impedancji /pomiar praddéw we jdoiowych
na zaciskach dwukierunkowyoh/ nalesy wejécle G5 pozostawié odlgczone,

2/ Dla ustawienia zera loglcznego na wyjsciach DB

1 C5 podaé zera logiozne, a nastgpniet
- dla ukladu UCY 745446 na zaciski DIo * DIJ podaé zera logioszne,

- dla uktadu UCY 7#8256 na gaoiski DI
. przez rezystor 1 k

Pozostate we}dcia rozwarta,
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z zasilanien,

07 DB3 nalesy na wejdoia NIEN

o * DI, podgé,ﬂedynki loginene - tlpomfo




Dla ustawienia gzera logioznego na wyjdciach noo _+_1_)_c_)3 nalety podaé nastgpujgce
sygnalys G5 = 0, DIEN = 1 a nastgpnie:

- 0la ukiadu UCY 745416 na zaolskl DB + DB, podaé zers logicsne,

~ dla ukladu UCY 748426 na zaolskl 1B, + DB, podaé jedynki logicsne.

3/ Dla ustawienia jedynki logiocsnej na wyjéolach Doo + DOJ nalesy podaé nastgpujgoe
sygnaty: U85 = 0, DTEN = 1 oras:

- dla UCY 748416 na raoiski DB, + DB, podadé jedynki logiczne,
-~ dla UCY 748426 na saoiski DB, + DIB; podad gera logiosne,

J_J_l_l:_ nstalionia Jedynkl loglosne] na wyjsoiach DB + DB, nalesy podaé na wejéoia
DIEN 1 €S zera logiozne oras:

~ dla UCY 748416 na gzaociski DI, + D13 podad Jedynki logioene,

- dla UCY 745426 na saciski DIO + D13 pedaé sera logiosne.

Parametry charakterystyczne dynamiczne

RN
/Ugp = 5 V5 50 = 0 & +70%/ B
1 .
Oznaogenie : Nazwa Jedn, Wartosé Warunki pomiaru
-~ uin max :
th Opéénienie przy transmisji ns 25 cL = 30 pP
DB — DO Ry = 300Q
R, = 6009
tpp2 Opéénienie pray transmisji ns
DI— DB
- dla UCY 745416 30 CI. = 300 pp
Ry = 90 Q
t, Cezas wy;]véciavze stanu ns
E wysokie] impedancji _ _
- dla UCY 745446 ’ 65 na Wy DO: CL =30 pP
: : : Ry = 2708
- dla UCY 743426 ’ 55 na Wy DB: Cp = 300pF
» R,' = WQ
t A Gﬁs wejsola w stan wysokiej] ns 35 na Wy DO: CL-5pF‘
D
impedanc ji 31 22709
i
na Wy DB: an 5 pP
R, =908
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Zaleinodci czasowe migdzy sygnotami

IN
wejsciowymi | wyjdciowymi
cs
Amplituda sygnalu wejdciowego 2,5 V.
Czas narastania | opadaniat =tg= 5 ns pomigdzy fviav. ouT

Pomiar czasdw na poziomie 1,5 V
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Obcigienia wyjéé pomiarowych

Yee
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\

Przy pomiarze czaséw tppi, 1pp2

ouTt ouT

Pray pomiarze cxosdw tg, tp
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This datasheet has been download from:

www.datasheetcatalog.com

Datasheets for electronics components.
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